
キ
リ
ト
リ
セ
ン

5 10 15 20 25

5

10

15

20

Ⅱ．総合型（創造）選抜　志望理由（出願した学科の志望理由を500字以内で記入してください。）

Ⅰ．�出願資格Cについて該当する番号欄に◯を記入してください。（複数可）
① ② ③ ④ 学科により出願資格Cの項目数が異なります。

【工学部】
機械工学科�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �①〜④
先端材料工学科�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �①〜⑤
情報通信システム工学科�� � � � � � � � � � � � �①〜⑤
応用化学科�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �①〜⑥
【創造工学部】
建築学科�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �①〜③
デザイン科学科�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �①〜⑤

【先進工学部】
未来ロボティクス学科�� � � � � � � � � � � � � � � �①〜⑤
生命科学科�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �①〜⑥
知能メディア工学科�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �①〜④
【情報変革科学部】
情報工学科�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �①〜⑥
認知情報科学科�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �①〜⑧
高度応用情報科学科�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �①〜⑧

【未来変革科学部】
デジタル変革科学科�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �①〜⑧
経営デザイン科学科�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �①〜⑥

※�宇宙・半導体工学科、電気電子工学科、
都市環境工学科については、項目Ⅰの
記入は不要です。

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

　上記の該当する事柄について、その理由を具体的に示してください。

※整理番号（大学記入欄）令和８年度

�総合型（創造）選抜　自己評価・志望理由書�
・HBかBの黒鉛筆またはシャープペンシルで必ず記入してください。
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試験場は次のとおりです。学部・学科毎に異なりますので注意してください。

学部・学科 試　験　場

総合型（創造）選抜

工 学 部
創 造 工 学 部
先 進 工 学 部

全学科
全学科
全学科

新習志野キャンパス

情報変革科学部
未来変革科学部

全学科
全学科 津田沼キャンパス

学校推薦型選抜（公募制）（専門高校） 全学部・全学科 新習志野キャンパス




